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~Wiasnosci strukturalne i elektronowe ultracienkiej warstwiyb
na podiqu Si(111)-(7x7)”

Ultracienka warstwa Pb na podtoSi(111)-(7x7), zwana powszechnie watsiwilzajaca, ma niezwykie
wlasngci. Zachowuje s jak ciato prawie amorficzne. Jest szorstka, agtai, posiada krotkozagiowy poradek
widoczny w badaniach dyfrakcyjnych RHEED. Jej griéosilnie zaley od temperatury podia. W temperaturze
pokojowej warstwa ma grubé1,3 ML, a w temperaturze 18K 7 ML [1].

Mimo tego braku upormlkowania posiada zaskakaop maty opor wiéciwy [2], bliski oporowi
wiasciwemu dobrego przewodnika, a atomy Pb wykazipzwykle wysok, anomalg dyfuzje [3]. Oba te
czynniki, sktaniag badaczy do poznania struktury elektronowej i wédshnelektronowych tej warstwy.

W referacie zostanprzedstawione wyniki pomiaréw struktury elektrorgywvarstwy zwitajacej Pb na
podiazu Si(111)-(7x7) w temperaturze 130K. Badania wykenaostaly za pomactechniki ARPES (ktowo
rozdzielczej fotoemisji) w zamlmosci od pokrycia Pb. Zostata wyznaczofradnia droga swobodna elektronow
emitowanych z pasma walencyjnego krzemu 3p i podegch przez warstyvzwilzajaca.

Dla elektronow z zakresu 16-19 &kédnia droga swobodna ma dhd§ozedu odlegtdci miedzyatomowej
w Pb. Struktura elektronowa wskazuje,warstwa zwitajaca o grubéci 1-1,5 ML jest uporgdkowana na matych
odlegtcciach i wykazuje metaliczny charakter. Wsask, ze powodem takiego zachowania i wiasnavarstwy
zwilzajacej jest silna kompresja na granicy  Si(111)-()7~<Pb.
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